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拓扑绝缘体与拓扑半金属
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报告摘要： 按照电子态结构的不同，传
统意义上的材料被分为“金属”和“绝缘体”两
大类，而拓扑绝缘体介于这两大类之间，是
一种新的量子物态：它的体内是有能隙的
“绝缘体”，而它的表面是能导电的“金
属”。 该导电的“金属表面态”与一般材料
中的导电金属态完全不同，它受到材料“拓
扑”性质的保护而不易被破坏，因此非常稳
定，具有极强的抗散射抗干扰能力。这一发
现让人们对制造未来新型电脑芯片等元器件
充满了希望。该报告将从拓扑绝缘体简介开
始，讨论其基本物性及其材料实现。然后，
介绍另外一类拓扑非平庸的物态－－拓扑半
金属，并讨论其特征及可能的材料实现。
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